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ดูดอะตอมออกมาแลวเรียงใหมไดจริงเปลา 
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สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กรุงเทพฯ 10800 

 ในบทความปริทรรศนนี้จะเปนการนําเสนออันตรกิริยาระหวางโฟตอนกับอะตอมอยางคราวๆ ใน

มุมมองของพลศาสตรไฟฟาแบบฉบับ(Classical Electrodynamics) แสงเลเซอรท่ีมีกําลังความเขมสูงมากๆ

สามารถใชดึงอะตอมเด่ียวใดๆในสถานะแกสแยกออกมาจากกลุมแกสได แสงเลเซอรท่ีใชทํางานในลักษณะ

เชนนี้ เรียกวา ตัวดึงออกหรือตัวเคล่ือนยายทางแสง(Optical Tweezers) หรือ แมเหล็กเชิงแสง(ผูเขียนเรียกข้ึน

เอง) ท่ีทําอยางนี้ไดกเ็พราะลําแสงเลเซอรถูกโฟกัสใหเล็กและคมมากนั่นเอง นั่นหมายความวา จํานวนโฟ

ตอนของแสงเลเซอรท่ีจุดโฟกัสนี้อัดตัวกันอยูอยางหนาแนนมาก ซ่ึงจะมีคารากกําลังสองเฉล่ียของ

สนามไฟฟา rmsE ของแสงท่ีสูงมากท่ีจุดโฟกัสหรือบริเวณรอบๆจุดนี้ เม่ือจดุโฟกัสนี้อยูใกลกับวัสดหุรือสาร

พวกไดอิเล็กตริก(ซ่ึงปกติเปนฉนวนไฟฟา) ท่ีเปนแผนบางมากๆ เชน อะตอมของดีเอ็นเอ (DNA)หรือ วัสดุ

นาโนชนิดอ่ืนๆ ก็จะทําใหเกิดการดึงดดูกันระหวางแสงกับอะตอมในยานระดับพลังงานของพันธะเคมีได 

ซ่ึงกลไกน้ีสามารถอธิบายตามหลักของฟสิกสธรรมดาไดโดยงาย กลาวคือ สนามไฟฟาของแสงเลเซอรจะ

ไปเหนีย่วนําใหการกระจายตัวของอิเล็กตรอนท่ีกําลังยึดเหน่ียวกับนวิเคลียสของอะตอมเกิดข้ึนอยางไม

สมมาตร จึงเกิดสภาพมีข้ัวไฟฟาข้ึนจากกลุมของอิเล็กตรอนท่ีกระจายตัวอยางไมสมํ่าเสมอนี่เอง โดยตรง

บริเวณท่ีมีอิเล็กตรอนหนาแนนมากกวาจะประพฤติตัวเปนข้ัวลบสวนตรงบริเวณท่ีความหนาแนน

อิเล็กตรอนนอยกวาจะประพฤติตัวเปนข้ัวบวกซ่ึงมักจะอยูทางซีกของนิวเคลียสดวย ข้ัวไฟฟาท้ังสองนี้จะอยู

ดวยกันเปนคูๆ และอยูตรงขามกันเสมอ เรียกวา ไดโพลโมเมนต(Dipole Moment)เขียนแทนดวย pดังรูปท่ี 1 

 

 

 

 

                             (ก)                                                      (ข)                                                     (ค) 

รูปที่ 1 เมื่อคูของอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟา q− และโปรตอนมีประจุไฟฟา q+ วางอยูในสนามไฟฟา E (ก) สนามไฟฟาจะ

พยายามจัดใหอิเล็กตรอนวางอยูในดานที่ทิศทางของสนามพุงเขามา สวนโปรตอนจะถูกจัดใหวางอยูในดานที่สนามพุง

ออกไป  (ข) ไดโพลโมเมนตที่เกิดขึ้นมีทิศทางช้ีจากประจุลบไปยังประจุบวกโดยมีขนาด 2p aq=  (ค) แสดงการกระจาย

ตัวของไดโพลโมเมนตของแตละอะตอมในสารไดอิเล็กตริกหรือกลุมของแกสขณะท่ีวางอยูในสนามไฟฟาออนๆ 
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 หากพิจารณาตามธรรมชาติของประจุไฟฟาท่ีวางอยูในสนามไฟฟาแลว คงทราบกันดวีาสนามไฟฟา

จะออกแรงกระทําตอประจไุฟฟาท้ังในรูปของแรงผลักและแรงดูดซ่ึงข้ึนอยูกับชนิดของประจุไฟฟา กลาวคือ 

สนามไฟฟาออกแรงผลักแกประจุไฟฟาบวกและออกแรงดึงดูดแกประจุไฟฟาลบใหเคล่ือนท่ีตามแนวของ

เสนสนามไฟฟา  และสําหรับไดโพลโมเมนตเม่ือวางอยูในสนามไฟฟากจ็ะถูกสนามไฟฟานี้เหวี่ยงดวย

แรงบิดหรือทอรกทําใหข้ัวไฟฟาท้ังสองของอะตอมเรียงตัวใหมดังรูปท่ี2 หากสนามไฟฟามีลักษณะเอกรูป 

(uniform) แรงลัพธทางไฟฟาท่ีเกิดข้ึนแกประจุท้ังสองจะทําใหไดโพลโมเมนตนี้เคล่ือนท่ีดวยความเรง

ออกไปตามเสนของสนามไฟฟาตอไปอยางชาๆไดบางถาหากเปนไดโพลโมเมนตของอะตอมอิสระ  

 

 

 

 

 

รูปที่ 2   เมื่อฉายแสงเลเซอรลงที่อะตอมไดโพลโมเมนตp ของอะตอมจะพยายามจัดเรียงตัวเองในทิศเดียวกับทิศของ 

             สนามไฟฟา E ซึ่งมีความเขมของสนามสูงมาก 

 คราวนี้เม่ือเราทําใหสนามไฟฟาของแสงเลเซอรมีลักษณะท่ีไมเอกรูป(nonuniform)บาง ซ่ึงทําไดโดย

ใชเลนสนูนบังคับทิศทางของสนามไฟฟาไปท่ีจุดโฟกสั แรงลัพธ 1≅ + 2F F F ท่ีเกิดข้ึนกับไดโพลโมเมนต

ใดๆตัวหนึ่ง ใกลๆจุดโฟกัสจะเปนดังรูปท่ี 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                                                                          (ข) 

รูปที่  3   (ก) แสดงการโฟกัสแสงเลเซอรลงบนผิวของสารไดอิเล็กตริก  (ข) แสดงทิศทางของแรงลัพธที่เกิดจากอันตรกิริยา 

               ระหวางไดโพลโมเมนตของอะตอมกับโฟตอนของแสงเลเซอร  เมื่อมองตามแบบทฤษฎีพลศาสตรไฟฟาแบบฉบับ  

               จะพบวาแรงลัพธ F เน่ืองมาจากสนามไฟฟา E ของรังสีตางๆ เชนจากของรังสีที่ 1 และ 2 ที่กระทําตอไดโพล  

              เปนตน กําลังช้ีตรงไปยังจุดโฟกัสของลําแสงเลเซอรเสมอ 

 



‐3‐ 
 

 

ซ่ึงแรงนี้จะเปนแรงดึงดดูเสมอเม่ือเทียบกบัจุดโฟกัสของแสงเลเซอร ถาหากเราเคล่ือนยายจุดโฟกสัของแสง

เลเซอรนี้ไปยังจุดใดๆในอวกาศ อะตอมท่ีอยูในรูปของไดโพลโมเมนตท่ีอยูใกลกบัจุดโฟกัสนีก้จ็ะเคล่ือน

ตามไปเชนกนั นี่จึงนําไปประยุกตในเร่ืองการเคล่ือนยายอะตอมไดอีกวิธีหนึ่ง ซ่ึงอาจประยุกตใชในการปลูก

ช้ันของฟลมใหบางในระดับนาโนเมตรได ในทางประยุกตความยากงายของการปลูกช้ันนาโนบนผิวของ

วัสดุข้ึนอยูกับความสามารถของเคร่ืองมือและธรรมชาติของชนิดของไดโพลของอะตอมท่ีจะถูกดดูออก

มาแลวนํามาวางเรียงกันตามพื้นผิวท่ีตองการ หรืออาจประยุกตใชในเร่ืองการเคล่ือนยายแหลงของสถานะคิว

บิต (Qubit or Quantum bit) จากอะตอมในวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอรควอนตัมไดเชนกนัโดยใชโซลิตอนมืดท่ี

มีคา FWHM เล็กๆหรือแคบมากๆก็ได ซ่ึงการอธิบายอันตรกิริยาระหวางโฟตอนกับอะตอมใหถูกตองและ

ชัดเจน จะตองใชหลักของทฤษฎีกลศาสตรควอนตัม (Quantum Mechanics) ซ่ึงซับซอนมากสําหรับผูอาน

ท่ัวไปจึงไมขอกลาวในท่ีนี ้

 


